DANE TECHNICZNE

Zakres fal:

Czestotliwos¢é posrednia
Czestotliwos§é zestrojenia:

fale Srednie
fale diugie

fale $rednie:
oscylator

obwod wejSciowy

fale dlugie:

obwdéd wejsSciowy

MINIATUROWY
ODBIORNIK
TRANZYSTOROWY

525 — 1605 kHz
170 — 280 kHz

465 *

525 1 1605 kHz
600 i 1400 kHz

200 kHz

2 kHz

Znamionowa moc wyjsSciowa: 80 mW przy znieksztal-

ceniach mniejszych od 10%

Czulosé:

Selektancja:
Pobor pradu:

zakres fal Srednich

zakres fal dlugich

33 mA przy P

wWYi

0,9 mV/m

2,5 mV/m -

S9 nie mniej niz 20 dB

= 80 mW

-6 dB
-6 dB

TYP MOT-633

Zasilanie: 6 V (4 ogniwa typu R-6 lub 5 akumulator-
kow typu KN-02)
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KROTKI OPIS TECHNICZNY

Odbiornik ,,Sylwia” jest pelnotranzystorowym odbiorni-
kiem z przemiang czestotliwosci, zawierajgcym 5 obwodoéw
strojonych i pracujgcym na 6 tranzystorach.

Obwo6d wejsciowy 1 oscylator przewidziany jest do od-
bioru stacji radiofonicznych pracujgcych w zakresie fal
Srednich i dilugich. Obwdéd wejSciowy nawiniety jest na
antenie ferrytowe). Pierwszy stopien jest mieszaczem samo-
drgajacym. Dalej sygnal jest wzmacniany na dwustop-
niowym wzmacniaczu czestotliwosci posredniej. Obcigzeniem
drugiego stopnia wzmacniacza posredniej czestotliwosci jest
detektor, dostarczajacy réwniez napiecie do automatycznej
regulacji wzmocnienia, ktore podaje sie na pierwszy stopien
wzmacniacza poSredniej czestotliwosci.

Dodatkowa dioda zalgczona pomiedzy pierwszym a drugim
filtrem p. cz. zwieksza skuteczno$§é automatyecznej regulacji
wzmocnienia. Do ustawienia wlasciwego napiecia pracy tej
diody stuzy potencjometr nastawczy R6. Napiecie to bez
sygnalu w. cz. powinno wynosi¢ 0,2 V w kierunku zaporo-
wym diody.

Po detekcji sygnatl podaje sie poprzez potencjometr stu-
zacy do recznej regulacji wzmocnienia na baze tranzystora
napedzajgcego (TG-3A lub TG-5) we wzmacniaczu niskiej
czestotliwosci.

W kolektorze tego tranzystora mamy transformator od-
wracajgcy faze (Td 48). Z transformatora sygnal podaje sie
na beztransformatorowy stopien koncowy, obcigzeniem ktoé-
rego jest glosnik dynamiczny GD 7/0,2. Ponadto odbiornik
wyposazony jest w gniazdo, dzieki ktéremu przystosowany
on jest do odbioru na stuchawke.
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R1 — opornik OWS 122—0,1 W 10 kQ% 5% lub 10%
R2 — opornik OWS 122—0,1 W 27 lub 39 kQ+ 5% lub 10%
R3 — opornik OWS 122—0,1 W 2,TkQx 5%
R4 — opornik OWS 122—0,1 W 2 kQ+10%
R5 — opornik OWS 122—0.1 W 10 kQ+10%
R6 — opornik regul. poziom. PKd—300 150 kQ+ 5%
R7 — opornik OWS 122—0,1 W 1,2kQ2+10%
R8 — opornik OWS 122—0,1 W 510 Q= 5%
R9 — opornik OWS 122—0,1 W 20 k2 5%
R10 — opornik OWS 122—0,1 W 39 kQ+ 5%
R11 — opornik OWS 122—0,1 W 12k2+ 5%
R12 — opornik OWS 122—0,1 W 12k2+ 5%
R13 — opornik OWS 122—0,1 W 18k2+10%
R14 — opornik OWS 122—0,1 W 39—62 kQ2+10%
R15 — opornik OWS 122—0,1 W 200 Q+10%
R16 — opornik OWS 122—0,1 W 1,8 k02+ 5%
R17 — opornik OWS 122—0,1 W 130 Q% 5%
R18 — opornik OWS 122—0,1 W 27kQ+ 5%
R19 — opornik OWS 122—0,1 W 130 £2% 5%
R20 — opornik OWS 122—0,1 W 510 Q+10%
P — potencjometr PKd—111 10 kQ+ 5% (log)
C1
g% — kondensator obrotowy KPOM 75/160
C4 |
+50%
C5 — kondensator ceram. KFP—II—E—16—a—10 000 —90% 10 nF
C6 — kondensator ceram. KCR—3—N47—3X12—43—5—250 V 43 pF
0
C7 — kondensator ceram. KFP—II—E—12 3—6800(1_,23053) 250 V 6,8 nF
C8 — kondensator ceram. KCR—N750—3X12—130—5—160 130 pF lub 135 pF
C9 — kondensator styrofl. KSf—012—1000 £5% 63 V 1 nF
C10 — kondensator ceram. KFR—II—E—4X16—a—33 000 (+80—20%) 25 V 33 nF
C11 — kondensator elektrol. KEM—5uF—3V 5 uF
C12 — kondensator ceram. KFR—II—E—4X16—a—33 000 (+80—20%) 25 V 33 nF
C13 — kondensator styrofl. KSf—012—1000 +5% 63 V 1 nF
C14 — kondensator ceram. KFR—II—E—4X16—a—33 000(+80—20%) 25 V 33 nF
C15 — kondensator ceram. KFR—II—E—4X16—a—33 000 (+80—20%) 25 V 33 nF
C16 — kondensator ceram. KFR—II—E—4X16—a—33 000 (-+80—20%) 25 V 33 nF
0
C17 — kondensator ceram. KFR—II—E—12—a 6800( 138043)250 Vv 6,8 nF
C18 — kondensator styrofl. KSf—012—1000 5% 63 V 1 nF
0
C19 — kondensator ceram. KEP—II—E—16—a—10 000(_—_{“_;8052) 10 nF
0 | {+50%)
C20 — kondensator ceram. KEP—II—E—16—a—10000 _ 5,0 10 nF
C21 — kondensator elektrol. KEM—10uF—6V 10 uF
C22 — kondensator elektrol. KEM—50uF—6V 50 uF
0
C23 — kondensator ceram. KFP—II—12b 3300(j__ggof)) 3,3 nk
C24 — kondensator elektrol. KEM—100uF—6V 100 wuF
C25 — kondensator elektrol. KEM—100uF—6V 100 wuF
C26 — kondensator ceram. KCP—N47—6—a—2 (+0,5)—250 V 2 pF
Transformator Td-48 3—4 1500 zw. DNE ¢ 0,08
1—2 530 zw. DNE ¢ 0,08
56 530 zw. DNE ¢ 0,08

linka 70,07
linka 72X0.07

1—2 46 zZw.

I filtr p. cz. dwie kropki czerwone
1—3 15 zw.

4—5 6 zw. DNEJn @ 0,1
II filtr p. cz. dwie kropki niebieskie 1—2 46 zw. linka 7X0,07
1—3 11 zw. linka 7X0,07
4—5 7 zw. DNEJn @ 0,1
III filtr p. cz. dwie kropki zielone 1—2 11 zw. linka 70,07

1—3 46 zw. linka 70,07

4—95 18 zw. DNEJn ¢ 0,1
Oscylator 1—2 14 zw. DNEJn @ 0,1
3—4 8 zw. DNEJn @ 0,1
4—5 128 zw. DNEJn © 0,1
Cewki antenowe Sredniofalowe 1—2 4X32 zw. linka 200,05
5—6 7 zw. linka 200,05
diugofalowe 3—4 5X74 zw. DNEJn @ 0,1
7—38 25 zw. DNEJn ¢ 0,1

Pras. Zakl. Graf. RSW ,Prasa’”, Bydg., Dworcowa 13, zam. nr 1813/66 — F-4/628
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Schemat elektryczny
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UWAGI DO STROJENIA ODBIORNIKA
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Zestrojenie odbiornika nalezy rozpoczgé od strojenia wzmacniacza p. cz. w nastepujace]j kolejnosci:

III filtr, II filtr, I filtr
pokrecajac odpowiednimi rdzeniami 3, 2, I.

7 kolei przystepujemy do zestrojenia oscylatora na zakresie fal §rednich w punkcie 525 kHz (przy zamknietym kon-
densatorze obrotowym) za pomocg rdzenia 4 oraz w punkcie 1605 kHz (przy otwartym kondensatorze obrotowym) za
pomoca trymera 5; czynno$ci 4 i 5 powtarzamy kilkakrotnie az do uzyskania zgdanego zakresu.

Po zestrojeniu obwodu oscylatora fal §rednich stroimy obwo6d wejSciowy tego zakresu i to na czestotliwoSci 600 kHz
przy pomocy cewki antenowej 6 przesuwajac ja po rdzeniu antenowym, oraz na czestotliwo$ci 1400 kHz pokrecajac
trymerem 7. Czynno§¢ te powtarzamy kilkakrotnie, jak przy strojeniu oscylatora.

Strojenie odbiornika na zakresie fal dlugich moze odbywaé sie dopiero po zestrojeniu fal Srednich.

Obwodu oscylatora na zakresie fal diugich nie stroi sie, jedynie sprawdza sie pokrycie zakresu; w wypadku rozbiez-

nosci dobiera sie kondensator C8.

Polaczenie gniazd
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Strojenie obwodu wejSciowego na zakresie fal diugich
jest jednopunktowe i przeprowadza sie przy czesto-
tliwosci 200 kHz przy pomocy cewki antenowej 8
przesuwajgc ja wzdluz preta antenowego.

W wypadku trudno$ci z uzyskaniem odpowiedniej
czulo§ci na calym zakresie dlugofalowym nalezy
sprawdzi¢ kondensator C6.

WYJMOWANIE ODBIORNIKA Z OBUDOWY

W celu wyjecia odbiornika z obudowy nalezy po zdje-
ciu spodu obudowy wykonaé¢ nastepujace czynnosci:

1) odlutowaé¢ 2 przewody do zasilania,

2) wykreci¢ wkret mocujgcy schemat drukowany do
wspornika, -

3) wykreci¢ wkret ozdobny na skali,

4) zdjgé skale,

5) wykreci¢ 2 wkrety mocujgce (pod skalg),

6) odlutowacé przewody gloSnika od plytki montazowe]j

Po wykonaniu tych czynno$ci calo§¢ mozna wyjaé
z obudowy.



